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6.1-1. อีเล็กทรอนต่าง ๆ ท่ีแพร่ออกมาจากตวันาํท่ีร้อนจดัมาจากแหล่งกาํเนิดใด 

                   ก. แบตเตอร่ีภายนอก 1 ตัว ข. แหล่งจ่ายไฟเอ.ซี. ภายนอก 1 แหล่ง  

  ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. ง. ท่ีตวันาํเอง 

 6.1-2. ช่ืออีกช่ือหน่ึงสาํหรับการแพร่ดว้ยความร้อน ( Thermionic  emission ) คืออะไร 

 ก. ปรากฎการณ์ช่องวา่ง (Gap effect ) ข. ปรากฏการณ์ความร้อน (Heat effect) 

 ค. ปรากฎการณ์เอดิสัน (Edison effect ) ง. ปรากฏการณ์เฟลมม่ิง (Fleming effect) 

6.1-3. อีเล็กทรอนท่ีแพร่ออกมาจากไส้หลอดร้อนๆ สามารถท่ีจะขา้มช่องวา่งระหวา่งไส้หลอดกบัเพลต แรงอะไรท่ี

เป็นตวักระตุน้ใหพ้วกมนัทาํส่ิงน้ีได ้

 ก. การผลกัดนัทางแม่เหลก็ ข. อินดกัทีฟ รีแอคแตนท ์

 ค. การแพร่โดยความร้อน ง. การดูดกนัทางไฟฟ้าสถิตย ์

6.1-4. จงบอกช่ือวงจรอนุกรม 2 วงจรท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัไดโอด  

 ก. วงจรเพลท กบั วงจรอาโนด ข. วงจรเพลท กบั วงจรไฟจุดไส้ 

 ค. วงจรแบตเตอร่ี กบั วงจรไฟจุดไส้ ง. วงจรไฟจุดไส้ กบั วงจรคาโถด 

6.1-5. เม่ือประยกุตก์าํลงัดนั เอ.ซี. คร่อมเพลท กบั ไส้หลอดของหลอดไดโอด หลอดหน่ึงกระแสท่ีวดัไดจ้ะปรากฏ   

ข้ึนเป็นรูปคล่ืนชนิดใด 

 ก. พลัล์ ดี.ซี.           ข. ดี.ซี.             ค. พลัล ์เอ.ซี.         ง. เอ.ซี. 

6.1-6. ไส้หลอดท่ีทาํจากชั้นแบเร่ียม และ สตรอนเท่ียมหนา 1 โมเลกุล ถูกจดัเป็นไส้หลอดประเภทใด 

 ก. ทงัสเตน             ข. ทีฉ่าบด้วยอ๊อกไซด์    ค. ทงัสเตรน-สตรอนเทียม  ง. ทงัสเตรนชุบทอเรท 

6.1-7. กาํลงัดนัจุดไส้ เอ.ซี.ในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นกาํลงัดนัธรรมดาท่ีใชก้นัทัว่ไป 

 ก. 1.5 โวลท ์          ข. 3.0 โวลท ์     ค. 6.3 โวลท์          ง. 9.0 โวลท ์

6.1-8. ไส้หลอดท่ีไดรั้บความร้อนโดยตรวจจากไฟ เอ.ซี. มีจุดเด่นอยา่งไร 

 ก. ระยะห่างไม่สมํ่าเสมอเม่ือเทียบกบัเพลท ข. การแพร่คร่อมไส้หลอดไม่สมํ่าเสมอ 

 ค. การแพร่คงท่ีสมํ่าเสมอตลอดไซเคิล เอ.ซี. ง. ร้อนเร็ว 

6.1-9. คาโถดท่ีใหค้วามร้อนทางออ้มมกัใชว้ตัถุใดทาํเป็นผวิในการแพร่ของมนั 

 ก. การฉาบด้วยอ๊อกไซด์ ข. การฉาบดว้ยทอเรียม 

 ค. การฉาบดว้ยทงัสเตน ง. การฉาบดว้ยกราไฟท ์

6.1-10. จุดเด่นตามหลกัการของคาโถดแบบใชค้วามร้อนทางออ้ม ท่ีมีเหนือกวา่ คาโถดแบบใหค้วามร้อนโดยตรง 

คืออะไร 

 ก. มันมีขนาดใหญ่กว่า ข. มนัทนต่อความเปล่ียนแปลงของกระแสจุดไส้ เอ.ซี. 

 ค. มนัร้อนถึงอุณหภูมิใชง้านเร็วกวา่ ง. มนัมีอุณหภูมิใชง้านตํ่ากวา่ 



6.1-11. เม่ือคุณมองดูหลอดอิเล็กทรอนและการต่อช็อคเก็ตของมนัโดยหงายตูดหลอดข้ึนดู  (1)ขาของหลอดวนไป

ในทิศทางใด (2) ขาของช็อคเก็ตท่ีมีหมายเลขกาํกบัหมุนไปในทิศทางใด 

 ก.(1)ทวนเขม็นาฬิกา (2) ตามเขม็นาฬิกา ข. (1)ทวนเขม็นาฬิกา (2) ทวนเขม็นาฬิกา 

 ค.(1)ตามเขม็นาฬิกา (2) ทวนเขม็นาฬิกา ง.  (1)ตามเข็มนาฬิกา (2) ตามเข็มนาฬิกา 

6.1-12. หลอดอิเล็กทรอนจะถูกระบุชนิดไวด้ว้ยตวัเลขนาํหนา้ตวัพยญัชนะตวัใด 

 ก. T           ข. V           ค.ET             ง. VT 

6.1-13. เกทเตอร์(Getter) ในหลอดอิเล็กทรอนทาํหนา้ท่ีใด 

 ก. มนัเป็นตวัป้องกนัเพลทไม่ใหร้้อนจดัเกินไป 

 ข. มนัจะยอมใหค้าโถดแพร่อิเล็กทรอนไดม้ากข้ึน 

 ค. มันช่วยในการทาํให้เป็นสุญญากาศดีขึน้ 

 ง. มนัเป็นตวัยดึส่วนต่าง ๆ ของหลอดให้ติดแน่นอยูก่บัฐานหลอด 

 
คําถามข้อ 6.1-14 ถึง 6.1-15 ให้จับคู่นิพจน์แต่ละนิพจน์ในแถว A เข้ากบัสัญญลกัษณ์ทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่

เกีย่วข้องในแถว  B 
 แถว A  นิพจน์      แถว B สัญลกัษณ์ 
6.1 -  14   ความตา้นทานเพลท  ดี.ซี.    ง.   ก.   Ep 
6.1 -  15   กระแสเพลท  ดี.ซี.               ค.   ข.   ep 

6.1 -  16   กาํลงัดนัเพลท  ดี.ซี.             ก.   ค.  Ip 
        ง.  Rp 
 
คําถามข้อ 6.1 -17   ถึง  6.1 - 20  ใช้รูปที ่ 1 A  เป็นภาพประกอบ 
 
     รูปท่ี  1 A 
6.1 - 17.  บริเวณเส้นกราฟท่ีลากจากจุด  C ถึงจุด  D จะอา้งไวว้า่เป็นพื้นท่ีอะไร 
 ก.ไม่เป็นเชิงเส้น                                                ข. เส้นตรง 
 ค. เป็นเชิงเส้น                                                   ง. เป็นเส้นโคง้ 
6.1 -18.  ในการประยกุตใ์ชง้านส่วนใหญ่  ผูอ้อกแบบพยายามท่ีจะทาํใหม้ัน่ใจวา่หลอดอิเล็กทรอนิกส์นั้น

ทาํงานอยูท่ี่ใดบนเส้นกราฟ 
 ก. A               ข. B             ค. C             ง. D 
6.1 - 19.  หลอดอิเล็กตรอนหลอดหน่ึงกาํลงัทาํงานท่ีจุด  A  บนเส้นกราฟควรจะมีค่าความตา้นทานเพลท

เท่าไร 
 ก. 7  กิโลโอห์ม ข. 10 กโิลโอห์ม 

 ค. 30 กิโลโอห์ม        ง. 100 กิโลโอห์ม 
6.1-20. หลอดอิเล็กทรอนหลอดหน่ึงกาํลงัทาํงานท่ีจุด Dเราสามารถพูดไดว้า่มนัทาํงานอยูใ่นภาวะใด 



 ก. เพลทอ่ิมตวั    ข. คาโถดอ่ิมตวั      ค. ถูกทั้ง ขอ้ ก. และ ขอ้ ข.    ง. การทาํงานปกติ 
คาํถามขอ้ท่ี 6.1-21. ถึง 6.1-23. ใชรู้ปท่ี 1A เป็นภาพประกอบ จงจบัคู่คุณสมบติัในการทาํงานของหลอด

อิเล็กทรอนในแถว A เขา้กบัจุดในเส้นกราฟคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งในแถว B 
 แถว A คุณสมบัติ     แถว B จุดต่างๆ 
6.1-21. การนาํกระแสเกิดข้ึนเพียงเม่ืออยูต่รงแนวตะเขบ็    ก.  A 
             ดา้นนอกของประจุในท่ีวา่ง      ก.                             ข.  B 
6.1-22. อิเล็กทรอนทั้งหมดของประจุในท่ีวา่งถูกดูด         ค. C 
            ไปยงัเพลท     ค.                                                          ง. D 
6.1-23. จุดท่ีซ่ึงหลอดสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี 
            ประสิทธิภาพท่ีสุด  ข. 
6.1-24. หลอดอิเล็กทรอนหลอดหน่ึงทาํงานท่ี 300 V. กระแสเพลทเท่ากบั 60 mA.เพื่อเป็นการหลีกเล่ียง

ไม่ใหห้ลอดชาํรุด อตัราการส้ินเปลืองกาํลงังานเพลท (Plate dissipate rating) ตาํสุดควรจะเท่ากบัเท่าใด 
 ก. 5000 w.              ข. 18 w.               ค. 5 w.         ง. 0.18 w. 
6.1-25. ภายใตเ้ง่ือนไขใดต่อไปน้ีท่ีสามารถพิจารณาไดว้า่หลอดหน่ึงๆ นั้นกาํลงัทาํงานลํ้าอตัรากาํลงัดนักลบั

ทางค่ายอด ของมนัไปแลว้ 
 ก. เม่ือเพลทสวา่งเป็นเชอร่ี                       

ข. เม่ือกระแสไหลจากเพลทไปคาโถด 
 ค. เม่ือกระแสไหลจากคาโถดในรูปของการอาร์ค           

ง. เม่ือกระแสไหลจากคาโถดไปเพลท แลว้มีความเสียหายเกิดข้ึน  
6.1-26. ทาํไมกาํลงัดนัคอนโทรลดริด ของหลอดไดรโอดจึงควบคุมการนาํกระแสของหลอดไดดี้กวา่กาํลงัดนั

เพลท 
 ก. เพราะกริดทาํงานท่ีกาํลงัดนัท่ีสูงกวา่เพลท 
 ข. เพราะกริดเพิ่มอิเล็กทรอมเขา้ไปในกระแสอิเล็กทรอน 
 ค. เพราะกริดอยูใ่กลก้บัเพลทมากกวา่คาโถด 
 ง. เพราะกริดอยู่ใกล้กบัคาโถดมากกว่าเพลท 
6.1-27. ตวัตา้นทานโหลด เพลทในวงจรหลอดอีเล็กทรอน ทาํหนา้ท่ีอะไร 
 ก. แปลงการแปรเปล่ียนต่าง ๆ ในกาํลงัดนัเพลทไปเป็นการแปรเปล่ียนทางกระแส 
 ข. จาํกดัประมาณของกาํลงัดนัเพลทท่ีซ่ึงสามารถจ่ายใหก้บัหลอดได ้
 ค. แปลงการแปรเปลีย่นต่าง ๆ ในกระแสเพลทไปเป็นการแปรเปลีย่นทางกาํลงัเพลท 
 ง. จาํกดัปริมาณของกระแสเพลทท่ีซ่ึงสามารถไหลผา่นหลอดน้ีได ้

 
รูปที ่1. B 

 



6.1-28. วงจรไดรโอดในรูปท่ี 1.B มีตวัตา้นทานโหลด 50 kΩ จาํนวน 1 ตวั เม่ือประยกุตส์ัญญาณ เอ.ซี. 10 vp-p 

เขา้ท่ีกริด กระแสท่ีไหลหลอดน้ีจะเปล่ียนแปลงจาก 2 mA. ไปเป็น 12 mA. แอมปลิจูด p-p ของสญัญาณน้ีเท่ากบั

เท่าไร 

 ก. 500 v.   ข. 350 v.  ค. 250 v.  ง. 150 v. 

6.1-29. วงจรขยายส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาใหท้าํงานโดยท่ีกริดเป็นลบเม่ือเทียบกบัคาโถดท่ีทาํงานอยา่งน้ีก็เพื่อ

หลีกเล่ียงปัญหาใดต่อไปน้ี 

 ก. กระแสกริดมากเกินไป    ข. กระแสเพลทมากเกนิไป 

 ค. เกิดการเพี้ยนต่อสัญญาณขนาดเล็ก ๆ  ง. เกิดการเพี้ยนต่อสัญญาณลบขนาดมาก ๆ 

6.1-30. วงจรขยายไทรโอดหลอดหน่ึงมีกาํลงัดนั 350 V. จ่ายเขา้ท่ีเพลทของมนัคร่อมตวัตา้นทานโหลด 25 kΩ 

ในขณะท่ีไม่มีสัญญาณอินพุทประยกุตเ์ขา้มา  และดว้ยกาํลงัดนัไบแอส -9 V. จะมีกระแส 4 mA. คร่อมหลอดน้ี จง

หากาํลงัดนัเพลทภาวะสงบน่ิง(Quiescent plate voltage) 

ก. 0 V.    ข. 100 V.  ค. 250 V.  ง. 350 V. 

6.1-31. หลอดไทรโอดหลอดน่ิงถุกออกแบบมานาํกระแสท่ี  15 mA. เม่ือกริดของมนัอยูท่ี่ 0 V. เม่ือเทียบกบัขา

คาโถดของมนั สาํหรับทุกๆ โวลทท่ี์ตํ่าลงไปกวา่ค่าน้ี การนาํกระแสจะลดลงโวลทล์ะ 1.5 mA. ถา้หลอดนาํไดรั้บ

การจดัไบแอสท่ี –3 V. แลว้มีสัญญาณอินพุท 6 V.p-p ประยกุตเ์ขา้มาปริมาณตํ่าสุดของกระแสท่ีจะสามารถไหลผา่น

หลอดน้ีไดเ้ท่ากบัเท่าไร 

 ก. 11.5 mA.   ข. 6.0  mA.   ค. 1.5  mA.   ง. 0  mA. 

6.1-32. การขบัเกินขนาด(Overdriving ) นั้นเราสามารถพิจารณาไดว้า่เป็นรูปแบบหน่ึงของการเพี้ยนเน่ืองจาก

เหตุผลใด 

 ก. เอาทพ์ุทไม่ไดอ้ยูใ่นเฟสเดียวกนักบัอินพุท ข. เอาทพ์ุทไม่มีขั้วเดียวกนักบัอินพุท 

 ค. เอาท์พุทถูกผลติขึน้มาใหม่ไม่เหมือนอนิพุท ง. เอาทพ์ทุมีแอมปลิจูดไม่เท่าอินพุท 

คําถามข้อ 6.1-33 ถึง 6.1-35 จงจับคู่สภาวะทีม่ีผลกระทบต่อการทาํงานของวงจรขยายไทรโอดในแถว A เข้ากบัคํา

จํากดัความทางอเีลก็ทรอนิกส์ทีส่อดคล้องของมันในแถว B  

แถว A  สภาวะ      แถว B  คําจํากดัความ 

6.1-33. สภาวะท่ีซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือส่วนโคง้ตรงยอดบวกและยอดลบ                        ก. คทัออฟ (Cutoff) 

            ยอดลบของเอาทพ์ุทถูกตดัทิ้งจดแบนราบ        ค.                                     ข. อ่ิมตวั ( Saturation) 

6.1-34. รูปแบบหน่ึงของการเพี้ยนท่ีซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดแ้ค่ในช่วง                    ค. ขบัเกินขนาด (Overdriving) 

             ส่วนโคง้ตรงยอดบวกของอินพุท เอ.ซี. ของวงจรขยายไทรโอด ข.         ง. จาํกดักระแส (Current limiting) 

6.1-35. รูปแบบหน่ึงของการเพี้ยนท่ีซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดแ้ค่เฉพาะ 

            ในส่วนโคง้ตรงยอดลบของอินพุท เอ.ซี ของวงจรขยายไทรโอด  ก. 

 

6.1-36. อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ท่ีซ่ึงใชก้ารไบแอสแบบคงท่ี(fixed bias) สาํหรับวงจรหลอดของมนัจะรับกาํลงัดนั 

กริด-ไบแอส จากแหล่งจ่ายแหล่งใด 



 ก. ส่วนหน่ึงของกาํลงัดนัเพลท  ข. แหล่งจ่ายไฟใหก้บัวงจรน้ี 

 ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.   ง. แหล่งจ่ายไฟภายนอกให้กับวงจรนี้ 

6.1-37. ผลท่ีมีต่อทั้งการไบแอสกริดและการไบแอสคาโถดคือ(1) ขั้วอะไรสัมพนัธ์กบั(2) ขาอ่ืนขาใดของหลอด 

 ก. (1) บวก  (2) เพลท   ข. (1) ลบ  (2) เพลท 

ค. (1) บวก  (2) กริด   ง. (1) ลบ  (2) กริด 

6.1-38. การไบแอสแบบใดต่อไปน้ีชอบท่ีจะใชแ้บตเตอร่ีจ่ายไฟใหม้นั 

 ก. ไบแอสดว้ยตวัมนัเอง(Self bias) ข. กริดไบแอส(Grid bias) 

 ค. ไบแอสคงที่(Fixed bias)  ง. คาโถดไบแอส(Cathode) 

6.1-39. ในวงจรหลอดอีเล็กทรอนท่ีใชค้าโถดไบแอส คาโถดจะถูกทาํใหเ้ป็นบวกเม่ือเทียบกบักริด ส่ิงน้ีทาํไดโ้ดย

กาํลงัดนัท่ีตกคร่อมท่ีส่วนใดของวงจร 

ก. RL   ข. RK   ค. CC     ง. CK 

6.1-40. ระดบักาํลงัดนัคาโถดไบแอสท่ีประยกุตใ์หค้าโถดจะถูกรักษาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีน่ิงคงท่ีโดยส่วนใดของวงจร 

ก. RL   ข. RK   ค. CC     ง. CK 

6.1-41. คุณสมบติัท่ีไม่พึงปรารถนาขอ้ใดต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งกบัคาโถดไบแอส 

ก. กาํลงัดนัเพลทจะถูกทาํใหเ้พิ่มข้ึนโดยปริมาณกาํลงัดนัของการไบแอส 

ข. คาโถดจะถูกตา้นเพื่อใหท้าํงานท่ีศกัยบ์วก 

ค. เอาทพ์ุทลบสูงสุดจะถูกจาํกดั 

ง. กระแสต้องไหลในวงจรนีอ้ย่างต่อเน่ือง 

6.1-42.การไบแอสดว้ยกริดร่ัวไหล (Grid leak biasing) จะพฒันากาํลงัดนัไบแอสหน่ึงๆ ข้ึนมาจาก(1) ส่วนใดของ

สัญญาณอินพุท และ(2) ดว้ยการกระทาํในลกัษณะใด 

 ก. (1) ลบ    (2) ความตา้นทาน  ข. (1) ลบ   (2) การเก็บประจุ 

ค. (1) บวก  (2) การเกบ็ประจุ  ง. (1) บวก (2) ความตา้นทาน 

6.1-43. ในช่วงระหวา่งไซเคิลชาร์จในการไบแอสแบบกริดร่ัวไหล(Grid leaา biasing) C3 จะเรียกกระแสผา่นทาง

ส่วนใดของวงจร 

 ก. Rg   ข. rgk    ค. RL   ง. Rk 

6.1-44. ในช่วงระหวา่งไซเคิลดิสชาร์จ(ช่วงคายประจุ) ของการไบแอสแบบกริดร่ัวไหล(Grid leaา biasing) CC   จะ

คายประจุคร่อมส่วนใดของวงจร    

ก. Rg   ข. rgk   ค. RL   ง. Rk 

6.1-45. ผลจากการไบแอสดว้ยกริดร่ัวไหล คืดการเรียงกระแส(เร็คติไฟร์) สัญญาณอินพุทเป้นเพราะแอมปลิจูดของ

กาํลงัดนัไบแอสน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัใดต่อไปน้ี 

 ก. แอมปลจูิดของอนิพุท   ข. ความถ่ีของอินพุท 

 ค. ขนาดของ Rg กบั CC             ง. ถูกหมดทุกขอ้ 



6.1-46. ในช่วงระหวา่งไซเคิลการชาร์จ(วฏัจกัรการประจุ) ในการไบแอสแบบกริดร่ัวไหล(Grid leaา biasing) ค่า

ของ rgk จะถูกทาํใหล้ดลง ส่ิงน้ีเกิดมาจากหลกัการใดของอีเล็กทรอนิกส์ 

ก. การผลกักนัทางไฟฟ้าสถิตย ์ระหวา่ง กริด กบั เพลท 

ข. การผลกักนัทางไฟฟ้าสถิตย ์ระหวา่ง กริด กบั คาโถด 

ค. การดูดกนัทางไฟฟ้าสถิตย์ ระหว่าง  คาโถด กบั กริด 

ง. การดูดกนัทางไฟฟ้าสถิตย ์ระหวา่ง เพลท กบั คาโถด 

6.1-47. การชาร์จ(ประจุ) และการดิสชาร์จ(คายประจุ) ของตวัเก็บประจุ CC  (ท่ีใชใ้นวงจรของกริดร่ัวไหล)จะเท่ากนั    

เม่ือสภาวะใดเกิดข้ึน 

ก. เม่ือ Rgk กลายมามีค่าเท่ากบั Rg      

ข. เม่ือ CC มาถึงความจุร่ัวประจุไวสู้งสุด(Maximum charge-holding capacity) 

ค. เม่ือประจุท่ี CC  ทาํใหห้ลอดคทัออฟ 

ง. เม่ือ Rg กลบัมามีค่ามากกวา่ rgk 

คําถามข้อที ่6.1-48 ถึง 6.1-50 จับคู่คุณสมบัติการทาํงานของวงจรขยายในแถว A เข้ากบัคลาสของวงจรขยายที่

เกีย่วข้องของมัน ในแถว B 

                     แถว A คุณสมบัติ                                                                 แถว B คลาส 

6.1-48. การนาํกระแสเกิดข้ึนในหลอดแค่ในช่วง 50 %                           ก. A 

            ของไซเคิลอินพุททั้งหมด           ค.                                             ข. AB 

6.1-49. การนาํกระแสเกิดข้ึนในหลอดตรวจไซเคิล                                 ค. B 

            อินพุททั้งหมด         ก.                                                                 ง. C 

6.1-50. การนาํกระแสเกิดข้ึนในหลอดมากกวา่ 50 % ข้ึนไป 

             แต่ไม่ถึง 100 % ของไซเคิลอินพทุทั้งหมด    ข. 

6.1-51. วงจรขยายไดโอดวงจรหน่ึงมีตวัตา้นทานโหลดค่า 150 kΩ จาํนวน 1 ตวั สัญญาณ  +3 V.จะทาํใหมี้กระแส 

             4 mA. ไหลผา่นหลอดน้ี ถามวา่เกนขยายกาํลงัดนัของวงจรขยายวงจรน้ีเท่ากบัเท่าไร 

 ก. 450  ข. 200  ค. 100  ง. 50 

6.1-52. ปัจจยัการขยาย(Amplification factor) สาํหรับหลอดอีเล็กทรอนนั้นแสดงโดยสัญญลกัษณ์ในขอ้ใด 

 ก. Ar  ข. Vg  ค. gm  ง. µ 

6.1-53. กาํลงัดนักริดของอีเล็กทรอนหน่ึงเพิ่มข้ึนจาก 2 V. เป็น 4 V. ทาํใหก้ระแสเพลทเพิ่มข้ึนจาก 2 mA. เป็น 5.5 

mA.  ถา้การเพิ่มข้ึนในลกัษณะเดียวกนัน้ี  ในกระแสเพลทสามารถทาํไดโ้ดยการรักษาใหก้ริดอยูท่ี่ +2 V. แลว้เพิ่ม

กาํลงัดนัเพลทจาก 200 V. เป็น 400 V. แสดงวา่หลอดน้ีมี µ (แกนขยาย) เท่ากบัเท่าไร 

 ก. 400  ข. 200  ค. 100  ง. 50 

6.1-54. การนาํกระแสร่วม( Transconductance) สาํหรับหลอดท่ีกล่าวถึงในคาํถามขอ้ท่ี 6.1-53 มีค่าเท่าไร 

 ก. 175 µmhos ข. 645 µmhos ค. 700 µmhos ง. 1750 µmhos 

6.1-55. สัญญลกัษณ์ในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นสัญญลกัษณ์ของการนาํกระแสร่วม(Transconductance) 



 ก. µ  ข.gm  ค. rgk  ง. tC 

6.1-56. ในหลอดไทรโอด ค่าเก็บประจุระหวา่งขา (Interelectrode capacitance) มีผลลพัธ์อะไรท่ีมากท่ีสุดต่อการ 

             ทาํงานของหลอด 

 ก. Cpg  ข. Cgk  ค. Cpk  ง. Csg 

6.1-57. ค่าเก็บประจุระหวา่งขา(Interelectrode capacitance) Cpg  มีผลกระทบต่อเกนขยายของภาคไทรโอดเพราะ

รูปลกัษณ์ใดทางอีเล็กทรอนิกส์ 

 ก. การขวาง (Blocking)   ข. การป้อนกลบั 

 ค. ค่าเวลาช่วงเปล่ียน (Transit time) ง. การสลบัเฟส 

6.1-58. การกระทาํของสกรีนกริดในการลดค่าเก็บประจุระหวา่งขา(Interelectrode capacitance) นั้นสามารถเรียบ

เรียงทางคณิตศาสตร์ไดด้งัต่อไปน้ี คือ  

 ก. CT= C1 + C2   ข. CT= C1 Х C2 

 ค. CT  =     C1 + C2  ง. CT  =     C1 Х C2 

                                C1 Х C2        C1 + C2 

6.1-59. ในการทาํงานปกติ สกรีนกริดของหลอดเททโทรดทาํงานท่ีกาํลงัดนับวก (1) เม่ือเทียบกบัขาไดของหลอด 

และท่ีกาํลงัดนัลม (2) เม่ือเทียบกบัขาใดของหลอด 

 ก. (1) กริด  (2) เพลท  ข. (1) กริด     (2) คาโถด 

ค. (1) เพลท (2) กริด  ง. (1) คาโถด (2) กริด 

 

รูปที ่ 1 C 

 

6.1-60. Csg ในรูปท่ี 1C  ทาํหนา้ท่ีใด 

ก. มนัทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเก็บประจุป้อนกลบั 

ข. มันลดั (บายพาส) สัญญาณ เอ.ซี.จากสกรีนกริดลงกราวด์ 

ค. มนัรักษากาํลงัดนั ดี.ซี. ท่ีป้อนจากกราวดใ์หส้กรีนกริด 

ง. มนัเช่ือมต่อสัญญาณ เอ.ซี. จากคาโถดไปยงั สกรีนกริด 

6.1-61. คุณสมบติัท่ีไม่น่าพึงพอใจในขอ้ใดต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของหลอดเททโทรด 

ก. เพลทถูกกนัออกจากกระแสอีเล็กทรอน 

ข. เพลทแพร่ การแพร่อเีลก็ทรอนคร้ังที ่2 (Secondary emission) 

ค. เอาทพ์ุทมีสัญญาณรบกวน(Noisy) 

ง. ถูกทั้ง ข. และ ค. 

6.1-62. ตามธรรมดาแลว้ หลอดเททโทรดมีการนาํกระแสร่วม (Transconductance) ตํ่ากวา่หลอดไทรโอด ส่ิงน้ีเกิด

จากรุปลกัษณ์ใดของหลอดเททโทรด 

ก. เพลทถูกกนัออกจากกระแสอีเล็กทรอน 



ข. สกรีนกริดเรียกกระแสจากกระแสอเีลก็ทรอน 

ค. การแพร่คร้ังท่ี 2 (Secondary emission) จาํกดัปริมาณกระแสเพลทท่ีสามารถเรียกจากกระแส

อิเล็กทรอน 

ง. สกรีนกริดทาํงานท่ีศกัยล์บเม่ือเทียบกบัเพลท และเล็กทรอนถูกผลกัออกจากเพลท และอิเล็กทรอนถูก

ผลกัออกจากเพลท 

6.1-63. ซบัเพรสเซอร์กริดของหลอดเพนโทรดทาํงานท่ีศกัยใ์ด(1)เม่ือเทียบกบัคาโถด และ(2)เพลท 

 ก. (1) บวก (2) ศกัยเ์ดียวกนั ข. (1) ลบ (2) ศกัยเ์ดียวกนั 

ค. (1) ศกัยเ์ดียว (2) ลบ  ง. (1) ศักย์เดียวกัน (2) บวก 

6.1-64. กาํลงัดนัท่ีจ่ายใหข้าซบัเพรสเซอร์กริดมาจากแหล่งจ่ายใด 

ก. ผา่นมาทางตวัตา้นทานตวัหน่ึงจากกาํลงัดนัแหล่งจ่ายเพลท 

ข. ผา่นมาทางตวัตา้นทานตวัหน่ึงจากกราวนด ์

ค. โดย แหล่งจ่ายกาํลงัดนัอยา่งมาก 

ง. โดย การต่อทางกายภาพจากคาโถด 

 

6.1-65. ขาซบัเพรสเซอร์กริดสามารถควบคุมผลกระทบจากการแพร่คร้ังท่ี 2 (Secondary emission) ไดด้ว้ยการ

กระทาํทางอิเล็กทรอนิกส์ในขอ้ใดต่อไปน้ี 

ก. โดยการดูดอีเล็กทรอนท่ีแพร่ออกมาจากเพลทผา่นทางการดูดทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

ข. โดยการผลกัอีเล็กทรอนท่ีแพร่ออกมาจากเพลทผา่นทางการผลกัทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

ค. โดยการดูดอีเล็กทรอนท่ีแพร่ออกมาจากเพลทผา่นทางการดูดไฟฟ้าสถิตย ์

ง. โดยการผลกัอีเลก็ทรอนทีแ่พร่ออกมาจากเพลทผ่านทางการผลกัทางไฟฟ้าสถิตย์  

 

บทที ่2 

6.2-1. หลอดประเภทใดต่อไปน้ีควรใชเ้ป็นหลอดขยายกาํลงัดนัในวงจรอีเลก็ทรอนิกส์ 

 ก. หลอดไดโอด  ข. หลอดไทรโอด ค. หลอดไดโอดคู่ ง. หลอด 

6.2-2. หลอดทลายขั้ว(Multielectrode)ถูกจกัประเภทโดยสอดคลอ้งตามจาํนวนของอะไร 

 ก. จาํนวนยนิูตท่ีบรรจุอยูใ่นหลอด  ข. จํานวนกริดทีบ่รรจุอยู่ในหลอด 

 ค. จาํนวนช้ินส่วนประกอบท่ีบรรจุอยู ่ ง. จาํนวนไส้หลอดท่ีบรรจุอยูใ่นหลอด 

6.2-3. ในหลอดแพนตา้กริด มีกริดก่ีอนั 

 ก. 5 อนั  ข. 6 อนั  ค. 7 อนั  ง. 8 อนั 

6.2-4. ไดอะแกรมขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นไดอะแกรมของหลอดเพนโทรดคู่ 

  

 

 

 



                              ก.                                                                                          ข. 

      
              

                                     ค.                                                                                     ง. 

                                                                               
 

6.2-5. ไดอะแกรมในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นไดอะแกรมของหลอดไทรโอดอินพุทแฝด 

 

      ก.                                                                                                         ข.   

     
  

                  

 

 



   ค.                                                                                                              ง. 

                       
 

6.2-6. จุดเด่นในขอ้ใดท่ีทาํใหก้ารจดัขากริดเรียงเป็นแนวเดียวกนัของหลอดเพาเวอร์เพนโทรดท่ีมีเหนือการจดัเรียง

ขากริดแบบเซไปมาของหลอดเพนโทรดนิยม 

 ก. ประสิทธิภาพสูงกวา่   ข. กาํลงังานเอาท์พุทสูงกว่า 

 ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.   ง. ความตอ้งการกระแสท่ีตํ่ากวา่ 

6.2-7. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นจุดเด่นท่ีซ่ึงหลอดเพาเวอร์เพนโทรดมีเหนือหลอดเพมโทรดนิยม 

ก. ต่อตา้นการไหลของอีเล็กทรอนไดม้ากกวา่ 

ข. แกนขยายสูงข้ึนเพราะขากริดท่ีเรียงเซไปมา 

ค. ความไวต่อสัญญาณตํ่า ๆ ดีกว่า 

ง.    กระแสเพลทท่ีไดรั้บจากสัญญาณขนาดใหญ่ลดลง 

6.2-8. จุดประสงคห์ลกัของบีมฟอร์มม่ิงเพลทในหลอดบีมเพาเวอร์คืออะไร 

ก. เพ่ือรวมอเีลก็ทรอนต่างๆ ให้เป็นลาํบีมเดียว 

ข. เพื่อดกัจบัอีเล็กทรอนปลีกยอ่ยในหลอด 

  ค.  เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนเพิ่มเติมของคาโถด 

                ง.  เพื่อทาํใหห้ลอดนั้นปรากฎออกมาเป็นหลอดเพนโหลด 

6.1-9. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นช่ืออีกช่ือหน่ึงของหลอด  Variable-mu 

 ก. หลอด Sharp cutoff   ข. หลอด Remote cutoff 

 ค. หลอด Variable spaced  ง. หลอด Reversible bias  

6.1-10. ในขอ้ใดเป็นสัญลกัษณ์ของ “mu” 

 ก. µ  ข. β  ค. I  ง. L 

6.1-11. ขอ้ใดต่อไปนีเป็นจุดเด่นของหลอด Variable-mu ท่ีมีเหนือหลอดทัว่ไป 

ก. มนัสามารถถูกขบัใหค้ทัออฟไดโ้ดยสัญญาณรีโมท 

ข. มนัสามารถถูกทาํใหอ่ิ้มตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยสัญญาณอินพทุตํ่า 

ค. มนัสามารถขยายสัญญาณอินพุทตํ่าๆ ไดโ้ดยไม่มีการเพี้ยน 

ง. มันสามารถขยายสัญญาณอนิพุทสูงๆได้โยไม่มีการเพีย้น 

6.1-12. ในขอ้ใดคือความแตกต่างเพียงอยา่งเดียวระหวา่งหลอด remote cutoff  กบั sharp cutoff  



 ก. ระยะห่างของตะเกรงกริด  ข. จาํนวนของกริดในหลอดแต่ละหลอด 

 ค. กาํลงัไบแอสท่ีใชส้าํหรับการนาํกระแส ง. ศกัยไ์ฟท่ีขาต่างๆ ของหลอดแต่ละหลอด 

6.1-13. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการลดเวลาทรานสิท ( Transit time) ในหลอด UHF ลง 

 ก. การจัดขาต่างๆ ให้อยู่ใกล้กันมากๆ ข. การเพิ่มกาํลงัดนัตามขาต่างๆ 

 ค. การเพิ่มความเร็วในอีเล็กทรอน  ง. การขยบัขาต่างๆใหไ้กลออกจากกนั 

6.1-14. ขอ้ใดต่อไปน้ีมนัเป็นของหลอด UHT 

ก. ค่าเก็บประจุร่วมระหวา่งขา (Interelectrod capacitance) ลดลง 

ข. หลอดประเภทน้ีผลิตออกมาโดยไม่มีฐานซ๊อกเก็ต 

ค. มิติทางกายภาพทั้งหมดถูกลดมาตรงส่วนลง 

ง. พวกมันมีขีดความสามารถในการรับมือกบักาํลังงานทีล่ดลง 

6.1-15. ขอ้แตกต่างทางกายภาพเพียงขอ้เดียวระหวา่งหลอด Doorknob (หลอดลูกมิด) กบัหลอด acorn (หลอดอา

กอร์น) คืออะไร 

 ก. ขนาด   ข. การออกแบบฐาน 

 ค. วสัดุท่ีใชท้าํไส้หลอด  ง. ขีดความสามารถในการรับมือกบักาํลงังาน 

6.1-16. โครงสร้างของหลอดพลาน่าร์ (Planar) ต่างจากหลอดคอนเซนตริก(หลอดจุดศูนยก์ลางร่วม) อยา่งไร 

ก. หลอดคอนเซนตริกมีใส้หลอดในขณะท่ีหลอดพลาน่าร์ไม่มี 

ข. หลอดพลาน่าร์มีใส้หลอดขณะท่ีหลอดเซนตริกไม่มี 

ค. ขาต่างๆของหลอดพลานาร์ขนานซ่ึงกนัและกนั 

ง.   

6.1-17. ทาํไมแหวนโลหะ (Metallic ring) ของหลอดพลาน่าร์จึงต่อลงกราวนด ์

ก. เพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายจากไฟฟ้าดูด 

ข.   เพ่ือขจัดสัญญาณความถี่วทิยุทีไ่ม่ต้องการออกไป 

ค.   เพื่อทาํใหก้ารดึงหลอดออกง่ายข้ึน 

ง.   เพื่อแบ่งกระแส(ซนัต)์คาโถดกบักราวนด์ 

6.2-18. กราวนดค์่าเก็บประจุเปลือกโลหะ (Metallic shell  capacitive ground)ของหลอดพลาน่าร์ทาํหนา้ท่ีเป็นตวั

เก็บประจุชนิดใดในวงจรคาโถด-ไบแอส 

 ก. กริด  ข. บายพาส  ค. คบัปลิง  ง. เพลท-กบั-คาโถด 

6.2-19. ขอ้แตกต่างประการสาํคญัระหวา่งหลอดออยลแ์คน(Oilcan) กบัหลอดประภาคาร (lighthouse) คืออะไร 

ก. หลอดออยล์แคนมีครีบระบายความร้อนในขณะที่หลอดประภาคารไม่มี 

ข. หลอดออยลแ์คนทาํงานเหมือนหลอดไดโอด 

ค. หลอดประภาคารสามารถรับมือกบักาํลงังานไดสู้งกวา่ 

ง. หลอดประภาคารเป็นหลอดประเภทหลอดไดโอด 

6.2-20. จุดเด่นใดต่อไปน้ีท่ีซ่ึงหลอดออยลแ์คนมีเหนือกวา่หลอดประภาคาร 



ก. หลอดออยลแ์คนมีขนาดเล็กกวา่ 

ข. หลอดออยลแ์คนไม่มีไส้หลอด 

ค. หลอดออย์แคนสามารถรับมือกบักาํลงังานได้สูงกว่า 

ง. หลอดออยลแ์คนสามารถทาํงานท่ีความถ่ี HF และความถ่ี UHF ได ้

6.2-21. ศกัยเ์พลทท่ีซ่ึงการแตกตวั(การไอออน)เกิดข้ึนเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “จุดแตกตวั” (Ionization point) ขอ้ใด

ต่อไปน้ีก็เป็นอีกช่ือหน่ึงสาํหรับกระบวนการน้ี 

 ก. ศักย์การยงิ (Firing potential)  ข. ศกัยก์ารอ่ิมตวั(Saturation potential) 

 ค. ศกัยสู์ญพนัธ์ุ( Extinction potential) ง. ศกัยก์ารหยดุแตกตวั(Deionization potential) 

6.2-22. ช่ือท่ีใหไ้วก้บัค่าของกาํลงัดนเพลทท่ีซ่ึงทาํใหก้ารแตกตวัหยุดลง 

 ก. ศกัยก์ารยงิ (Firing potential)  ข. ศกัยก์ารอ่ิมตวั(Saturation potential) 

 ค. ศักย์สูญพนัธ์ุ( Extinction potential) ง. ศกัยเ์พลทสูง(Hight plate potential) 

6.2-23. เม่ือหลอดไทรโอดแก๊สแตกตวั กริดจะสูญเสียการควบคุม ต่อจากนั้นก็จะทาํงานเหมือนหลอดประเภทใด 

 ก. หลอดไดโอด      ข. ไทรโอด  ค. หลอดไดโอดคู่    ง. หลอดไทรจาทรอน 

6.2-24. หลงัจากท่ีหลอดไทรโอดแก็สแตกตวัแลว้  และกริดสูญเสียการควบคุมไปแลว้วิธีใกต่อไปน้ีเป็นวธีิท่ี

นาํมาใชเ้พื่อใหห้ลอดน้ีหยุดนาํกระแส 

 ก. โดยการเพิ่มศกัยก์ริดใหสู้งข้ึน  ข. โดยการเพิ่มศกัยเ์พลทใหสู้งข้ึน 

 ค. โดยการปลดศกัยก์ริดออก  ง. โดยการปลดศักย์เพลทออก 

6.2-25. หลอดไทรโอดแก๊สมีอีกช่ือหน่ึงวา่อะไร 

 ก. ไทรจาทรอน  ข. ไทรราทอน  ค. ไทริสเตอร์  ง. ไทรโอดแปรค่าได ้

6.2-26. ปริมาณเวลาท่ีตํ่าท่ีสุดตอ้งจุดไส้หลอดก่อนแลว้จึงค่อยจ่ายกาํลงัดนัใหก้บัหลอดไอปรอท(Mercury vapor)

กาํลงัดนัเพลทของหลอดน้ีเท่ากบัเท่าไร 

 ก. 0.5 นาที ข. 1.5 วนิาที ค. 2.5 วนิาที ง. 3 วนิาที 

6.2-27. ภาวะใดต่อไปน้ีสนองตอบต่อการสวา่งเป็นสีนํ้าเงินเร่ืออ่อนๆ ของหลอดไทรโอดแก๊ส 

 ก. หลอดนีก้าํลงัทาํงานอย่างปกติ  ข. หลอดน้ีแตกตวั 

 ค. หลอดน้ีร่ัว    ง. ถูกทุกขอ้ 

6.2-28. หลอดชนิดใดต่อไปน้ีท่ีตามปกติแลว้จะใชเ้ป็นหลอดปรับคุมกาํลงัดนั 

 ก. หลอดไทรโอดแก๊ส   ข. หลอดไดโอดแก๊ส 

 ค. หลอดคาโถดเยน็   ง. หลอดเพลทเยน็ 

6.2-29. สาํหรับหลอดคาโถดเยน็ การปรับคุมกาํลงัดนัมนัจะคอยรักษากาํลงัดนัตกคร่อมน้ีอยา่งสมํ่าเสมอและคงท่ี

ไดอ้ยา่งไร 

ก. โดยการทาํใหก้ารไหลของกระแสของหลอดเปล่ียนแปลง 

ข. โดยทาํให้ค่าความต้านทานของหลอดเปลี่ยนแปลงในขณะทีก่ารไหลของกระแสเปลีย่นแปลง 

ค. โดยการทาํใหศ้กัยเ์พลทของหลอดเปล่ียนแปลงตามกระแสท่ีแปรเปล่ียน 



ง. โดยการเปล่ียนแปลงกาํลงัดนัท่ีแหล่งจ่ายของหลอดน้ี 

 

รูปที ่2A 

6.2-30. ถา้กาํลงัดนัแหล่งจ่ายในรูปท่ี 2A เพิ่มข้ึน 150 V. และแอมมิเตอร์ช้ีท่ี 20 mA. ความตา้นทาน rkp ของหลอด

น้ีเท่ากบัเท่าไร 

 ก. 2.65 KΩ   ข. 5.25 KΩ   ค. 6.25 KΩ  ง. 8.15KΩ 

6.2-31. ปืนยงิอีเล็กทรอน CRT ทาํหนา้ท่ีใด 

 ก. หกัเหอีเล็กทรอนท่ีร่ัวไปหาเพลท ข. รวมอีเลก็ทรอนต่างๆ เขา้เป็นลาํ บีมเดียว 

 ค. แพร่อีเล็กทรอน   ง. ถูกทั้ง ข. และ ค. 

6.2-32. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นคาํอธิบายของกริดในหลอด CRT  

 ก. ฝาครอบโลหะมีรูตรงกลางฝา 1 รู ข. ฝาครอบโลหะท่ีศกัยก์ราวนด์ 

ค. ฝาครอบโลหะท่ีศกัย ์   ง. ฝาครอบโลหะท่ีมีฉากลวดอยูต่รงกลาง 

6.2-33. ส่วนใดของหลอด CRT ในโทรทศัน์ท่ีถูกปรับโดยมุ่งควบคุมความสวา่ง 

 ก. คาโถด  ข.อะควอแด๊ก     ค. คอนโทรลกริด ง. โฟกสัซ่ิงอาโนด 

6.2-34. หน่วยใดของหลอด CRT ช่วยในการป้องกนัไม่ใหบี้มอีเล็กทรอนแยกออกจากกนั 

 ก. คาโถด  ข.อะควอแด๊ก     ค. โฟกสัซ่ิงอาโนด  ง. ดีเซเลอเรต้ิงอาโนด 

6.2-35. ส่วนใดของหลอด CRT มีศกัยบ์วกสูงสุด 

 ก. โฟกสัซ่ิงอาโนด  ข. เลนซ์อีเล็กทรอนิกส์ 

 ค. แอคเซเลอเรติง้อาโนด  ง. ดีเซเลอเรต้ิงอาโนด 

6.2-36. ในขอ้ใดคือช่ือของวสัดุโฟลเรสเซนทท่ี์ซ่ึงฉาบอยูด่า้นในหนา้จอ CRT  

 ก. ฟอสโฟรัส  ข. ฟอสเฟอร์  ค.ฟลูไรท ์  ง. ฟลูเรส 

6.2-37. จุดประสงคข์องการฉาบอะควอแด๊กในหลอด CRT คืออะไร 

 ก. มนัถูกใชเ้ป็นเพลท   ข. มนัถูกใชใ้นการโฟกสับีม 

 ค. มนัขจดัประจุในท่ีวา่งให้หมดไป ง. มันขจัดผลกระทบจากการแพร่คร้ังที ่2 ให้หมดไป 

6.2-38. อุปกรณ์ใดต่อไปน้ีท่ีคุณจะพบเห็นหลอด CRT  

 ก. ออสซิลเลเตอร์  ข. ออสซิลโลสโคป 

 ค. เคร่ืองรับโทรทัศน์  ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

6.2-39. ถา้หลอด CRT ไม่มีชุดหกัเห ภาพบนจอของหลอดภาพควรจะเป็นอยา่งไร 

 ก. จอมืดสนิท    ข. จอขาวลว้น       ค. จุดขนาดใหญ่ทางดา้นซา้ย    ง. จุดสว่างตรงกลางจอ 

6.2-40. เคร่ืองมือของ ทร. อเมริกาใชก้ารพิคาทแบบใด 

ก. แม่เหล็กไฟฟ้า ข. ไฟฟ้าสถิตย์  ค. แม่เหล็ก  ง. สถิต 

6.2-41. ส่วนใดต่อไปน้ีท่ีทาํใหบี้มอีเล็กทรอนเคล่ือนท่ีจากซา้ยไปขวาบนจอ CRT 

 ก. แผน่เพลทหกัเหแนวตั้ง  ข. แผ่นเพลทหักเหแนวนอน 



 ค. ซบัเพลสเซอร์กริด   ง. คอนโทรลกริด 

รูปที ่2B 

6.2-42. ในรูปท่ี 2B ควรจะประยกุตศ์กัยใ์ดใหจุ้ด A และ B เพื่อทาํใหอี้เลก็ทรอนหกัเหไปในทิศทางท่ีแสดงในภาพ

น้ี 

ก. จุด A เป็น  0  จุด B เป็นบวกสูงสุด 

ข. จุด A เป็นลบสูงสุด จุด B เป็นบวกสูงสุด 

ค. จุด A เป็นบวกเลก็น้อย จุด B เป็นลบเลก็น้อย 

ง. จุด A เป็นบวกเล็กนอ้ย จุด B เป็น 0 

รูปที ่2C 

คําถามข้อที ่6.2-43 ถึง 6.2-45 ใช้รูปที ่2C เป็นภาพประกอบ เลือกตัวเลือกจาก A ถึง H ซ่ึงเป็นการแสดงภาพจุดที่

ซ่ึงนําแสดงถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ของเเผ่นเพลททีอ่ยู่ในคําถามแต่ละข้อ 

6.2-43.                        รูป 

 ก. E  ข. F  ค. G  ง. H  

6.2-44.                        รูป 

ก. A  ข. B  ค. C  ง. D 

6.2-45.                        รูป 

ก. A  ข. B  ค. C  ง. D 

6.2-46. ถา้จะดูสัญญาณหน่ึงท่ีจอของ CRT ควรจะประยกุตส์ัญญาณน้ีเขา้ท่ีขาอะไรของหลอด CRT  

 ก. ขาคอนโทรลกริด  ข. แผน่เพลทแนวตั้ง 

 ค. ขาซบัเพลสเซอร์กริด  ง. แผน่เพลทแนวนอน 
 
คําถามข้อ 6.2-47.ข้อ 6.2-56. จับคู่ส่วนประกอบของหลอด CRT  ในแถว B ทีซ่ึ่งตรงกบัคําอธิบายการทาํงานในแถว 

A 

                     A การทาํงาน                              B ส่วนประกอบ 

6.2-47. ลดค่าเก็บประจุระหวา่งขา                                                       ก. คาโถด 

6.2-48. ควบคุมอีเล็คทรอน    ข.    ข. คอนโทรลกริด 

6.2-49. แหล่งจ่ายอีเล็คทรอน ก.    ค. โฟกสัซ่ิงอาโนด 

6.2-50. เร่งอีเล็คทรอน  ง.    ง.  แอคเซเลอเรต้ิงอาโนด 

6.2-51. โฟกสัอีเล็คทรอนให้เป็นลาํบีม ค.   ก. แผน่เพลทหกัเหแนวตั้ง 

6.2-52. ทาํหนา้ท่ีเป็นซบัเพรสเซอร์กริด ค.   ข. แผน่เพลทหกัเหแนวนอน 

6.2-53. แสดงภาพบีมอีเล็กทรอน  ง.   ค. การฉาบอะควอแด๊ก 

6.2-54. หกัเหบีมไปทางขวา  ข.   ง. จอ 

6.2-55. หกัเหบีมข้ึนลง   ก. 



6.2-56. กาํจดัการแพร่คร้ังท่ี 2  ค. 

6.2-57. การกระทาํใดต่อไปน้ีท่ีคุณตอ้งทาํก่อนท่ีจะทาํลายหลอด CRT  

ก. วางหลอด CRT ลงในท่ีวาง วางหลอดอยา่งระมดัระวงั 

ข. ขวา้งหลอด CRT ลงในนํ้าลึก 

ค. นาํหลอด CRT ส่งคืนพลาธิการ 

ง. ทาํให้หลอด CRT หมดอนัตราย 

6.2-58. จุดประสงคใ์นการนาํเอาหลอดอีเล็คตรอนไปเพิ่มเขา้ในรายการวสัดุคุมมนัตรังสีคืออะไร 

ก. วสัดุประเภทน้ีลดการแพร่คร้ังท่ี 2 

ข. วสัดุประเภทนีช่้วยการแตกตัวในหลอด 

ค. วสัดุประเภทน้ีเพิ่มการแพร่คร้ังท่ี 2 

ง. วสัดุประเภทน้ีทาํใหห้ลอดสวา่งเร่ือยในท่ีมืด 

6.2-59. ขอ้ควรระวงัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความปลอดภยั  และขั้นตอนต่างๆ สาํหรับการทาํงานกบัหลอดอีเล็คตรอน

กมัมนัตรังสีนั้น หาดูไดจ้ากส่ิงพิมพช่ื์ออะไร 

ก. คู่มือการแพร่ สุขภาพและการป้องกนั 

ข. คู่มือการปนเป้ือนจากกมัมนัตรังสี 

ค. คู่มือช่างสาํหรับอตัราจากการแพร่คล่ืน RF 

ง. คู่มือ อนัตรายจากการแพร่คล่ืนของอุปกรณ์ประจาํเรือ 

 

บทที ่3 

6.3-1. ชุดจ่ายไฟอีเล็คทรอนิกส์ไดถู้กพฒันาข้ึนมาเติมเตม็ความตอ้งการอะไร 

ก. ความน่าเช่ือถือ  ข. ความสะดวก 

     ค.    ความคุม้ค่าต่อราคา  ง. ถูกทุกข้อ 

6.3-2. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ไดเ้ป็น 1ใน 4 ภาคของชุดจ่ายไฟเบ้ืองตน้ 

ก. ทรานฟอร์มเมอร์  ข. ออสซิเลเตอร์  ค. ตวัเรคติไฟร์  ง. ฟิลเตอร์ 

6.3-3. จุดประสงคห์ลกัของทรานฟอร์มเมอร์ในชุดจ่ายไฟอีเล็คทรอนิกส์ คือการแยกไฟเล้ียง(เพาเวอร์ซบัพลาย)

ออกจากราวนด์ 

ก. ถูก   ข. ผดิ 

6.3-4. หนา้ท่ีการทาํงานหลกัของภาคเร็คติไฟร์คืออะไร 

ก. แปลง ดี.ซี. ไปเป็น เอ.ซี. 

ข. แปลงเอ.ซี.ไปเป็นพลัล์ดี.ซี. 

ค. เพิ่มเอาทก์าํลงัดนัเฉล่ีย 

ง. ลดเอาทก์าํลงัดนัเฉล่ีย 

6.3-5. อะไรคือการทาํงานของภาคฟิลเตอร์ 



ก. จาํกดักาํลงัดนั ดี.ซี.   ข. เพิ่มแอมปลิจูดของ เอ.ซี.  

ค. แปลงพลัล์ดี.ซี.ไปเป็นดี.ซี.ค่าคงที ่ ง. ถูกทุกขอ้ 

6.3-6. ขดแปลงลวดท่ีพนัแยกต่างหากในทรานฟอร์มเมอร์ทาํหนา้ท่ีจดัหาอะไร 

ก. กาํลงัดนัจุดไส้ใหก้บัหลอดในชุดจ่ายไฟ 

ข. กาํลงัดนัจุดไส้ใหก้บัโหลดอิเล็กทรอนิกส์ 

ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

ง. กาํลงัดนัไฟสูงใหก้บัภาคเรคติไฟร์ 

6.3-7. จุดประสงคข์องเซนเตอร์แท๊ป(จุดแบ่งกลางขดลวด)ในทรานฟอร์มเมอร์จดัหาอะไร 

ก. กาํลงัดนัจุดไส้แยกกนั 2 ชุดใหภ้าคเรคติไฟร์ 

ข. กาํลงัดนัแปลงลงใหก้บัภาคเรคติไฟร์ 

ค. พลัลดี์.ซี. ใหก้บัภาคเรคติไฟร์ 

ง. เอาท์พุท 2 เอาท์พุทจากทรานฟอร์มเมอร์ตัวเดียว 

6.3-8. หลอดไดโอดเป็นหลอดเรคติไฟร์ชั้นยอดเพราะอะไร 

ก. กระแสไหลผ่านไดโอดทิศทางเดียวเท่าน้ัน 

ข. กระแสไหลผา่นไดโอด 2 ทิศทาง 

ค. หลอดไดโอดนาํกระแสเพียงเม่ือกาํลงักนัอินพุทเป็นช่วงลบเท่านั้น 

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

6.3-9. เม่ือเพลทของหลอดไดโอดเป็นลบเม่ือเทียบกบัคาโถด กล่าวไดว้า่หลอดน้ีอยูใ่นสถานะใด 

ก. คัทออฟ ข.เร่ิมภารกิจใหม่  ค. อ่ิมตวั ง. นาํกระแส 

6.3-10. ในเรคติไฟร์แบบคร่ึงคล่ืน หลอดไดโอดนาํกระแสสูงสุดไดก่ี้องศาของสัญญาณอินพุท 360 องศา 

ก. 45°     ข. 90°  ค. 180°  ง. 270° 

6.3-11. นิพจน์ใดต่อไปน้ีท่ีใชอ้ธิบายถึงพลัลก์ระแสท่ีซ่ึงไหลในทิศทางเดียวกนั 

ก. กระแสเฉล่ีย    ข. กระแสทุติยภูมิ        ค. กระแสตรงอยา่งเดียว     ง.กระแสตรงทีเ่ป็นพลัล์ 

6.3-12. สตริงไดโอดท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นเรคติไฟร์ ควรจะต่อมนัในวงจรลกัษณะใด 

ก. ขนานกบัอินพุท ข. ขนานกบัโหลด ค. อนุกรมกบัอินพุท ง. อนุกรมกบัโหลด 

6.3-13. ความถ่ีริปเป้ิลของเรคติไฟร์คร่ึงคล่ืนท่ีมีความถ่ีอินพุท 60 Hz มีค่าเท่าไร 

ก. 30 Hz  ข. 60 Hz  ค. 90 Hz  ง. 120 Hz 

6.3-14. ในเรคติไฟร์คล่ึงคล่ืน เอาทพ์ุทกาํลงัดนัเฉล่ียเท่ากบัเท่าไรเม่ือกาํลงัดนัค่ายอด(Pulse) คือ 300 V. 

ก. 190.8 V. ข. 95.4 V ค.19.08 V  ง. 9.4 V 

6.3-15. เรคติไฟร์แบบเตม็คล่ืนถูกพฒันาข้ึนมาดว้ยเหตุผลใด 

ก. เพ่ือให้ได้รับกาํลงัดัน และกระแสเฉลีย่สูงสุด 

ข. เพื่อเพิ่มจาํนวนช้ินส่วนประกอบ 

ค. เพื่อเพิ่มค่าของกาํลงัดนั 



ง. เพื่อใหก้ารปรับคุมดีข้ึน 

6.3-16. ความถ่ีริปเปิลเรคติไฟร์เตม็คล่ืนท่ีมีความถ่ีอินพุท 60 Hz เท่ากบัเท่าไร 

ก. 30 Hz  ข. 60 Hz  ค. 90 Hz  ง. 120 Hz 

6.3-17. เอาทพ์ุทกาํลงัดนัเฉล่ียของเรคติไฟร์แบบเตม็คล่ืนท่ีซ่ึงมีเอาทพ์ุทค่ายอด 100 Vp มีค่าเท่าไร 

ก. 3.18  V. ข. 6.36 V ค. 31.8 V  ง. 63.6 V 

6.3-18. ขอ้ดอ้ยหลกัของเรคติไฟร์เต็มคล่ืนแบบนิยมคือกาํลงัดนัเอาทพ์ุทค่ายอด (VP )มีเสียงแค่คร่ึงเดียวของเรคติ

ไฟร์คร่ึงคล่ืนเท่านั้น 

ก. ถูก   ข. ผดิ 

รูปที่ 3A 

คําถามข้อ 6.3-19. กบั 6.3-20 ใช้รูปที ่3A  เป็นภาพประกอบ สมมุติว่ากาํลงัดันคร่อมขดทุติยภูมิของขดทรานฟอร์ม

เมอร์ มีค่า 240 VAC RMS.  

6.3-19. ค่ายอด ( Pel) ของพลัลก์าํลงัดนัคร่อมโหลดมีค่าเท่าไร 

ก. 339.4  V. ข. 238.9 V ค. 169.7 V  ง. 76.3 V 

6.3-20. กาํลงัดนัเอาทพ์ุทเฉล่ียมีค่าเท่าไร 

ก. 237.5  V. ข. 169.7  V ค. 152.3 V  ง. 108.1 V 

รูปที่ 3B 

คําถามข้อ 6.3-21. กบั 6.3-22 ใช้รูปที ่3B  เป็นภาพประกอบ 

6.3-21. เม่ือกาํลงัดนัคร่อมขดทุติยภูมิของทรานฟอร์มเมอร์มีขั้วเหมือนท่ีแสดงในรูปไดโอดหลอดขา้งท่ีนาํกระแส

ในขณะน้ี 

 ก. V1 กบั V3  ข. V2 กบั V4  ค. V1 กบั V2  ง. V3 กบั V4 

6.3-22. เม่ือกลบัขั้ว ใดโอดคู่ใดจะนาํกระแสบา้ง 

ก. V3 กบั V1  ข. V4 กบั V2  ค. V2 กบั V  ง. V4 กบั V3 

6.3-23. ในวงจรฟิลเตอร์ตวัเหน่ียวนาํ ถูกใชเ้ป็นอิมพีแดนซ์แบบใด 

 ก. อิมพีแดนซ์ขนาน เพื่อต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในกระแส 

 ข. อิมพีแดนซ์ขนาน เพื่อต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในกาํลงัดนั 

ค. อมิพแีดนซ์อนุกรม  เพ่ือต่อต้านการเปลีย่นแปลงในกระแส 

ง. อิมพีแดนซ์อนุกรม  เพื่อต่อตา้นการเปล่ียนแปลงนกาํลงัดนั 

6.3-24. เพื่อรักษาประจุของมนัใหค้งอยู ่ตวัเก็บประจุฟิลเตอร์แบบตวัเก็บประจุอยา่งง่ายตอ้งมีเวลาชัว่ขณะ(Time 

constant) ในการชาร์จ(ประจุ) นานและ มีเวลาชัว่ขณะในการดีสชาร์จ(คายประจุ)เร็ว 

ก. ถูก   ข .ผดิ 

6.3-25. ถา้ค่าประจุในวงจรน้ีเพิ่มข้ึน ค่า Xc ก็จะเพิ่มข้ึนตาม 

ก. ถูก   ข .ผดิ 



6.3-26. เพื่อจดัหาเอาทพ์ุท ดี.ซี. คงท่ีใหก้บัวงจรฟิลเตอร์แบบตวัเก็บประจุอยา่งง่ายตวัเก็บประจุตวัน้ีตอ้งชาร์จ

(ประจุ)เกือบจะเพียงแค่ในชัว่พริบตาไปถึงค่าของกาํลงัดนัท่ีประยกุต ์ 

ก. ถูก   ข .ผดิ 

6.3-27. ฟิลเตอร์ในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นฟิลเตอร์แบบเบ้ืองตน้มากท่ีสุด 

 ก. ตัวเกบ็ประจุ       ข. LC โช๊คอินพุท   ค. LC ตวัเก็บประจุอินพุท ง. RC ตวัเก็บประจุอินพุท  

6.3-28. ในวงจรหน่ึงท่ีมีฟิลเตอร์แบบตวัเก็บประจุ จะตอ้งต่อตวัเก็บประจุในลกัษณะใด 

 ก. อนุกรมกบัโหลด ข. ขนานกบัโหลด ค. ขนานกบัเอาทพ์ุท ง. ถูกทั้ง ข. และ ค. 

6.3-29. ปัจจยัใดต่อไปน้ีเป็นตวักาํหนดอตัราการคายประจุ(ดีสชาร์จ)ของตวัเก็บประจุในวงจรฟิลเตอร์ 

 ก. ค่าของความต้านทานโหลด ข. ปริมาณของกาํลงัดนั 

 ค. ชนิดของตวัเก็บประจุ  ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

 

6.3-30. เรคติไฟร์คร่ึงคล่ืนวงจรหน่ึงมีความถ่ีเอาทพ์ุท 60 Hz  ตวัเก็บประจุฟิลเตอร์ ค่า 40 µF  จาํนวน 1 ตวั ความ 

            ตา้นทานโหลดค่า 10 KΩ จาํนวน 1ตวั จงหาค่า Xc 

 ก. 132.51Ω               ข. 66.25Ω         ค. 33.13Ω               ง. 16.57Ω 

6.3-31.เรคติไฟร์เตม็คล่ืนวงจรหน่ึงมีความถ่ีเอาทพ์ุท 120  Hz ตวัเก็บประจุฟิลเตอร์ค่า 25 µF จาํนวน 1 ตวั และ

ความตา้นทานโหลดค่า 10 KΩ จาํนวน 1 ตวั 

 ก. 5.3 Ω                     ข. 53 Ω             ค. 106 Ω                ง. 1060 Ω 
6.3-32. ฟิลเตอร์ LC โช๊คอินพุทเนน้หนกัไปในการปรับคุบ(เรคกูเลท)อะไรเป็นหลกั 

 ก. ความถ่ี        ข. กระแสอยา่งเดียวเท่านั้น      ค. กาํลงัดันอย่างเดียวเท่าน้ัน      ง. กาํลงัดนักบักระแส 

 6.3-33. ในวงจรฟิลเตอร์ LC โช๊คอินพุท ตวัเก็บประจุจะชาร์จ(ประจุ) ถึงแค่เพียงค่าเฉล่ียของกาํลงัดนัอินพุทเท่านั้น 

ตวัอุปกรณ์ใดต่อไปน้ีเป็นตวัขวางไม่ใหต้วัเก็บประจุชาร์จถึงค่ายอด(Peak value) ของกาํลงัดนัอินพุท 

  ก. ไดโอด                   ข. ตวัเก็บประจุ    ค. โช๊คฟิลเตอร์     ง. ตวัตา้นทานโหลด 

6.3-34. ในวงจรฟิลเตอร์ LC โช๊คอินพุท ยิง่ค่าของตวัเก็บประจุมีค่ามากข้ึนเท่าไร การกรองก็ยิง่ดีข้ึนเท่านั้น  ปัจจยั

ใดต่อไปน้ีเสดงถึง ขอ้จาํกดัหลของตวัเก็บบบบประจุค่าสูงๆ  

 ก. ราคา                   ข. ความน่าเช่ือถือ            ค. การมีใชง้าน      ง. ขนาดทางกายภาพ 

6.3-35. พิกดัระยะท่ีธรรมดาท่ีสุดของค่าท่ีเลือใหก้บัโช๊คของชุดจา้ยไฟอยูท่ี่เท่าไร 

 ก. 1 ถึง 20 เฮนร่ี      ข. 5 ถึง 25 เฮนร่ี              ค. 25 ถึง 30 เฮนร่ี  ง. 10 ถึง 20 เฮนร่ี 

6.3-36. ถา้อิมพีแดนซ์ของโช๊คในฟิลเตอร์ LC โช๊คอินพุทเพิ่มข้ึน ความถ่ีริปเปิลจะเป็นอยา่งไร 

 ก. ลดลง                  ข. เพิ่มข้ึน                      ค. กลอกตวั                 ง. คงเดิม 

6.3-37. เรคติไฟร์เตม็คล่ืนวงจรหน่ึง มีความถ่ีเอา้ทพ์ุท 120 Hz  โช๊คฟิลเตอร์ค่า 10 Hz จาํนวน 1 ตวั ความตา้นทาน

โหลด 10 KΩ จาํนวน 1 ตวั จงหาค่า XL  

ก. 75Ω                     ข. 7.5Ω                       ค. 75KΩ                      ง. 7.5KΩ 



6.3-38. ตวัเก็บประจุฟิลเตอร์ในฟิลเตอร์ LC โช๊คอินพุทไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารกระเพื่อมทางกาํลงัดนัอยา่งรุนแรง  เป็น

เพราะไดรั้บการป้องกนัจากตกัวอุปกรณ์ตวัใด 

 ก. ตัวเหน่ียวนํา        ข. ตวัตา้นทานโหลด       ค. ตวัตา้นทานอนุกรม    ง. ตวัเก็บประจุแบ่งกระแส 

6.3-39. การชอร์ทรอบของโช๊คในฟิลเตอร์ LC โช๊คอินพุทอาจทาํใหค้่าเหน่ียวนาํลดลงจนตํ่ากวา่ค่าวกิฤติ ปัญหาใด

จะเกิดข้ึนถา้ส่ิงน้ีเกิดข้ึน 

 ก. การปรับคุบกาํลงัดนัแยล่ง ข. แอมปลิจูดของริปเปิลมากเกินไป 

 ค. กาํลงัเอา้ทพ์ุทสูงผดิปกติ ง. ถูกทุกข้อ 

6.3-40. การใชฟิ้ลเตอร์ RC ตวัเก็บประจุอินพุทจะถูกจาํกดัดว้ยสถาณการณ์ใดต่อไปน้ี 

 ก. เม่ือกระแสโหลดมีปริมาณมาก   ข. เม่ือกระแสโหลดมีปริมาณนอ้ย 

 ค. เม่ือกาํลงัดนัโหลดมีปริมาณมาก  ง. เมือกาํลงัดนัโหลดมีปริมาณนอ้ย 

รูปที ่3C 

คําถามข้อที ่6.3-41. กบั  6.3-42.ใช้รุปที ่3C เป็นภาพประกอบ 

6.3-41. ตวัอุปกรณ์ตวัใดมีอตัราเสียสูงท่ีสุด 

 ก. C1                    ข. C2               ค. R1                    ง. RL                   

6.3-42. ตวัอุปกรณ์ตวัใดคอยป้องกนักาํลงัดนักระเพื่อมในวงจรน้ี 

ก. C1                    ข. C2               ค. R1                    ง. RL 

รูปที ่3 D 

คําถามข้อที ่6.3-43. กบั  6.3-44.ใช้รูปที ่3D เป็นภาพประกอบ 

6.3-43. ตวัอุปกรณ์ L1 กบั C2 รวมตวักนัข้ึนเป็นวงจรชนิดใด 

 ก. เอ.ซี. โวลเตจดั้มเปลอร์ ข. ด.ีซี. โวลดัปเปลอร์ 

 ค. เอ.ซี. โวลเตจดิไอเวอร์  ง. ดี.ซี. โวลเตจดิไอเวอร์ 

6.3-44. ถา้ L1  ชอร์ทถึงแกน สภาวะใดต่อไปน้ีจะเกิดข้ึน 

 ก. ไม่มีเอาท์พุท   ข. เอาทพ์ุมสูงเกินไป 

 ค. ความถ่ีริปเปิลสูงเกินไป ง. ความถ่ีริปเปิลเอา้ทต์ ํ่า 

ในวงจรปรับคุมกาํลงัดนั  เปอร์เซ็นตก์ารปรับคุมในอุดมคติควรมีค่าเท่าไร 

 ก. 1%                ข. 0 %                    ค. 3 %                     ง. 5 % 

คําถามข้อที ่6.3-46. กบั  6.3-48.ใช้สูตรต่อไปนีห้าคําตอบ 

 

                          เปอร์เซ็นต์การปรับคุม        =     Eไม่มีโหลด    −    Eโหลดเตม็ท่ี                                           

                                                                                        Eโหลดเต็มท่ี     

6.3-46. ถา้ชุดจ่ายไฟผลิตได ้30 V. ในขณะไม่มีโหลด  และมี 25 V. ขณะจ่ายโหลดเตม็ท่ี  เปอร์เซ็นตก์ารปรับคุม

(เรคกูเลท)จะเท่ากบัก่ีเปอร์เซ็นต ์

X   100 



 ก. 5 %                ข. 10 %                    ค. 20 %                    ง. 30 % 

6.3-47. ถา้ชุดจ่ายไฟผลิตได ้10 V. ในขณะไม่มีโหลดมี 9 V. ขณะจ่ายโหลดเตม็ท่ีเปอร์เซ็นตก์ารปรับคุมควรจะ

เท่ากบัก่ีเปอร์เซ็นต ์

 ก. 8 %                ข. 9 %                    ค. 10 %                     ง. 11 % 

6.3-48. ถา้ชุดจ่ายไฟชุดหน่ึงผลิตได ้20 V.ขณะไม่มีโหลด  และมี 20 V. ขณะจ่ายโหลดเตม็ท่ี เปอร์เซ็นตก์ารปรับคุม

เท่ากบัก่ีเปอร์เซ็นต ์

 ก. 1 %                ข. 2 %                    ค. 3 %                     ง. 0 % 

6.3-49. วงจรการปรับคุม(เรคกูเลท)กาํลงัดนัอนุกรมอยา่งง่ายถูกออกแบบมาเพื่อทาํงานเป็นค่าความตา้นทานใน

ลกัษณะใด 

 ก. ความตา้นทานค่าคงท่ีอนุกรมกบัโหลด            ข. ความตา้นทานคงท่ีขนานกบัโหลด 

 ค. ความตา้นทานแปรค่าไดอ้นุกรมกบัโหลด          ง. ความต้านทานแปรค่าได้ขนานกับโหลด 

6.3-50. ในวงจรการปรับคุม(เรคกูเลท)แบ่งกระแสอยา่งง่าย จุดประสงคข์องตวัอุปกรณ์ท่ีแบ่งกระแสคืออะไร 

 ก. เพื่อปรับคุมกาํลงัดนัผา่นทางความตา้นทานอนุกรม RS 

                ข. เพ่ือปรับคุมกาํลงัดันผ่านทางความต้านทานขนาน    V1 

 ค. เพื่อปรับคุมกระแสผา่นทางความตา้นทานอนุกรม  RS 

 ง. เพื่อปรับคุมกระแสผา่นทาง ความตา้นทานขนาน  V1 

6.3-51. ในวงจรปรับคุมกาํลงัดนัหลอดอิเล็กทรอน  หลอดอิเล็กทรอนถูกใส่แทนตวัอุปกรณ์ตวัใด 

 ก. ตัวต้านทานปกติแปรค่าได้  RV          ข. ตวัตา้นทานขนาน Rp  

 ค. ตวัตา้นทานอนุกรม RS                       ง. ตวัตา้นทานโหลด RL 
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